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Tabela 4.1

Configuragdes de polarizagio TBJ

Tipo Configuracio Equagies pertinentes
Polanzaghio fixa Yo
Ve Ve
» KA I
< (
s Io = Bl Iy = (B + Dy
# Vee = Voo — Ie Re
Polanzagio de
CMISSor
‘ e il <
? B Ry + (B + )R
I(' = I‘”B. ’E = (ﬁ -+ l)la
R = (B | LIRg
V”, "’(( ,( (R( ' R})
Polanzagiio por
divisor de tenslo
< RyVee Aproximada: SRy = 104,
< Exato: Ry, = Ry |Ry. By = ——— 2 ;
A W SR P S g RAVGE
/ En Vi LR S Rés 2 L
1 T Ry = (B A+ 1K, A g Iy
{ fo = Bly.ly = (B + iy " Re? BN
: Ver = Vee  leRe | Rp) Vear = Voo Io(Re | Ry)




Seguidor de emissor

Reahmentagho do Vo
colotor
1 /8
Ry
[
Ry,
Ry

Ry
Vo

Base-comum

Ry R,

" VEE

+_|—_j

Yee = Var
Ry + BRe + Ry)
foo= Bl by = (B + 1)y
Ver = Vee = Ic (Re + Ry)

Iy =

Vie — Vi
Ry +(+1

le = Byl = (B + 1)y
Ver = Vee — le Ry

In

Vir = Vi
Ry

Iy
l =
C: A
Vew = Vi + Ve — Ip(Re + Ry)

I

Ie- = Blg

"'('ﬂ — ‘,'((. ,( R‘.




Circuito de Polarizacao

por Divisor de Tensao
(Sintese)
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Fator de Estabilidade (S)

. A Figura abaixo apresenta o circuito de polarizacdo mais usado na pratica. Pela
analise da relagdao de dependéncia do ponto de repouso com os parametros internos,
conclui-se, também, que mais estavel sera esse ponto quanto maior for o resistor Rge
menor for o resistor Rg. O fator de estabilidade S, dado pela equagao abaixo, define as
faixas de maior ou menor estabilidade do circuito.

R
I ﬁ Re S~l+—%
l R,
le,, 3 1 <S5 < 10 = pontos de polarizacao superestaveis.
Vet EED Gn | Vee, T 10 <S < 20 = pontos de polarizacio estaveis.
T‘ a | Ve L
l]? il At ¥ 20 < S = 30 = pontos de polarizacao pouco estaveis.
S > 30 = pontos de polarizaciao instaveis.
R
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15. Estabilidade de Pontos Quiescentes

15.1. Proposicio:

Os transistores da Figura 26 foram polarizados no mesmo ponto quiescente e, por isso,
alguns resistores foram colocados com valores quebrados e com precisdo de seis casas

decimais. Estudar a estabilidade desses pontos quiescentes em trés situagdes:

15.a. - Variagoes de Iy em funcdo dos ganhos de corrente dos transistores (Al qg/Af5).

15.h. - Variagdes de /- em funcio da temperatura (Alco/A6).

Rcs
9967875 k2

Rcz
9,967875 ke

15.c. - Variagoes de /oo em funcdo das tensoes de alimentacdo (Alcg/AVee).

2, 774044 M
b3

2, 774044M2

15.d. - Concluir qual dos trés circuitos €, em linhas gerais, mais estdvel estaticamente.
b

Q;

Considerar A8 =50 °C (0~50°C), AVee = 20,5 Ve AB = Soas - foin- QnB

Dados:

Transistor QnB = 3, = 310,2984 ¢ Vi, = 0,63685 V @ 27 °C. b) c)

i Figura 26 - Trés Transistores npn Polarizados no Mesmo Ponto Quiescente. a.) Com Divisor de Base ¢
- Espalhamenlo de fabncag:ﬁo = ,8,,”',1 = 188,554 ¢f Vﬂ!:'mm =0637Ve ﬁm.r = 583,85 [Com Realimentagiio Negativa de Emissor. h) Com Realimentaciio Negativa de Coletor. ¢) Com

cf 1')'”&”‘_” =063615V @ 27 . Realimentacio Negativa de Coletor e de Emissor.

- Espalhamento térmico: fsacy = 316,7076; foc) = 302,243, Vegsocy = 0,58848 V ;
Vigoeey= 0,69254 V.



16. Amplificadores EC com Virias Topologias de Polarizacao

16.1. Proposicio:

16.a, - Estudar o comportamento do circuito da Figura 26a em AC, na configuracio EC,
com R desacoplado e nao desacoplado.

16.b. - Estudar o comportamento do circuito da Figura 26¢ em AC, na configuracio EC,
com RI-__' dESﬂCDP ladO e flﬁD dE! SﬁCD[JlEldO, Figura 26 - Tris Transistores npn Polarizados no Mesmo Ponto Quiescente. a.) Com Divisor de Base e

Com Realimentagio Negativa de Emissor. b)) Com Realimentacio Negativa de Coletor. ¢.) Com
Realimentacio Negativa de Coletor e de Emissor.

16.c. - Estudar o comportamento do circuito da Figura 265 em AC, na configuracio EC.

+ 24V
+20v
Rc
9,967875k . Rc
Rp Lo 9,967875 ke .
— c i o Rp Ly
. ,\I — A e [ +( -—
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Amplificador em Cascata com Realimentag¢ao DC

ufF

vﬁt

- any

Wer
EIR

Equivalente DC

A polarizagdo do primeiro transistor (Q;) ndo é
obtida pelo tradicional divisor de tensao de base,
mas através de uma realimentagdo negativa em
corrente continua, que tem por objetivo dar maior
estabilidade ao ponto quiescente do circuito.
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